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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板，包括多个位于基板上的像素单元，像素单
元包括：形成在基板上的薄膜晶体管结构；以及由薄膜晶体管结构驱动
的有机发光二极管，薄膜晶体管结构包括驱动薄膜晶体管，驱动薄膜晶
体管的漏极连接有机发光二极管，驱动薄膜晶体管的栅极与漏极重叠，
之间形成存储电容，栅极和漏极之间间隔的绝缘层上对应重叠区域形成
有凹槽，使栅极和漏极之间的距离小于绝缘层的对应非重叠区域的厚
度。还公开了上述阵列基板的制作方法及包括上述阵列基板的有机发光
二极管显示装置。本发明在栅极和漏极之间的绝缘层上形成凹槽结构减
小两者之间的距离，使形成的存储电容变大，能够为WOLED提供更大的
驱动电流，从而降低了WOLED显示装置的驱动功耗。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/98cd831a-f4b8-4957-bb32-399867f45c29
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047970475/publication/CN103022080A?q=CN103022080A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN103022080A

